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ДЛЯ ДЕТЕКТОРА ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ 

(57) Изобретение относится к радиоэлектронике 
и ядерной физике, к области спектрометрии 
частиц. 

Полупроводниковый материал для детек-
тора гамма-излучений содержит пучок хлопко-
вых волокон весом не менее 30 мг, уложенных 
параллельно друг к другу, концы которых скле-
ены электропроводящим клеем. 
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Изобретение относится к радиоэлектронике 
и ядерной физике, к области спектрометрии 
частиц. 

Аналогов заявленного изобретения не вы-
явлены. 

Целью изобретения является упрощение 
технологии получения полупроводникового 
материала для детекторов с учетом уменьшения 
затрат времени и труда. 

Цель достигается тем, что в качестве чув-
ствительного материала включают пучок хлоп-
ковых волокон, уложенных параллельно друг к 
другу, весом не менее 30 мг концы которых 
склеены электропроводящим клеем. Волокна 
хлопка при воздействии гамма-излучений начи-

нают проводить электрический ток, если при-
ложить к концам этих волокон электрическое 
напряжение величиной 300 В. 

На прилагаемом чертеже приведена зави-
симость логарифмы дозы гамма-излучения от 
электропроводности хлопковых волокон при 
температуре 140°С, где, J - сила тока, nA; lg D - 
логарифм дозы гамма-излучений. Из диаграм-
мы видно, что по мере возрастания дозы гамма-
излучения электропроводность хлопкового 
волокна линейно растет, что свидетельствует об 
их регистрационной способности. Например, 
при радиации гамма-излучений равной 10 рент-
ген сила тока равнялась 110 наноамперам. 
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